Deney 1: Diyot Karakteristiginin Cikartilmasi

Deneyin Amaci: Diyot karakteristiginin ¢ikartilmasi ve Diyot Akim c¢alisma noktasinin
belirlenmesi.

Simiilasyon Calismasi: Deneye girmeden once Sekil 1 ve Sekil 2’deki devreleri orCAD
(Capture CIS Lite) programinda olusturarak diyotun ¢alisma karakteristigini (x ekseni diyot
gerilimi, y ekseni diyot akimi olacak sekilde), direng lizerindeki akim ve gerilim egrilerini ve
diyotun akim ve gerilim egrilerini ayri ayr1 gosteriniz. (Diyot icin DIN4001 ya da D1N4002
kullaniniz.)

Deneyin Yapilis Asamasi:

1.
2.
3.

Sekil 1°deki devreyi kurunuz.

Devreye Tablo 1°de verilen gerilimleri uygulayarak sonuglar1 kaydediniz.

Kaynak gerilimini 5V’a ayarlayarak 2kQ ve 5.1kQ i¢in degerleri alarak Tablo 2’yi
doldurunuz.

Sekil 2’deki baglantiyr kurunuz ve osiloskobu x-y moduna alarak diyoda ait VI
karakteristigi kaydediniz.
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Sekil 1: Deney baglanti semasi

Tablo 1: Ol¢iim Tablosu

VS VR VD |D R
0.2V 1kQ
1V 1kQ
2V 1kQ
3V 1kQ
4V 1kQ
S5V 1kQ
6V 1kQ
A 1kQ
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Tablo 2: Ol¢iim Tablosu

R VR VD ID VS
1kQ 5V
2kQ 5V

5.1kQ 5V
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Sekil 2: Diyot karakteristik devresi ve egri grafigi




